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Conserver dans les calculs I'impédance complexe des condensateurs sous la forme Zc le
plus longtemps possible.

Questions de cours :

1 — Représenter le schéma équivalent d’'un quadrip6le donné par les parametres
admittances.

2 — Rappeler les divers modeles de la diode avec des schémas.

3 — Définir I'effet Zener.

Exercice 1 : R
E
1- Calculer la résistance équivalente vu entre C et D. C R
Ondonne :R=1kQ, E=10Vet | =6 mA. —{ R R oD
Exercice 2 : I@
Le circuit ci-contre est alimenté par une tension
sinusoidale u(t) = U sinwt. On cherche la valeur de |c|
i(t) = Isin(wt - @) |
1- Calculer son impédance complexe équivalente sous C
forme Zeq = X(®) +j Y(). I——E—
1 0 o :
Poser: @, = ——, X=— et réécrire Z¢q en fonction i(t)
RC @, A — @ e B
de X. u(t)

2- Calculer le déphasage entre u(t) et i(t).
3- Déterminer Z, pour que Zq soit équivalente a une résistance pure. Dans ce cas quelle est

la nature de déphasage.

Exercice 3 :
[mmm—m—mm e ————
1 - Donner la matrice représentatives de transfert du I |c| :
A il i
quadripdle ci-contre. le | H 11s
>
2 — Déterminer la fonction de transfert H(jo) du circuit — ’
8

lorsqu’il est utilisé en circuit ouvert (is= 0), sous forme :

H(jo) :a{ 1+ Jx

- , avec X la pulsation réduite et a et
1+ jax

un réel.
On déterminera les expressions de a et X en fonction de R, C et w.

3 — Etablir I'expression de gain G(X) et Ggg(X) exprimée en dB.
4 — Démonter que I'expression de la phase ¢( X) s’écrit sous la forme :



¢(w) = arctan(x) — arctan(ax)

5 — Déterminer I'expression de I'asymptote de Ggg(X) et de ¢(x) six — 0 et x — 0.

Exercice 4 : E, E,

A B
On consideére le circuit ci-contre : (R | | R —
1- Combien ce circuit comporte-t-il de :
dipodles, branches et nceuds ? E E @
2 — Déterminer les éléments de générateurs de

Thévenin (Ey, et Ry) entre A et B. I I
3 — En déduire le courant délivré par le générateur E;. E,
On donne : R=1KQ, E;=6V, E,=2V et E3=3V

Exercice 5 :
En utilisant le modeéle idéal de la diode, calculer I'expression du courant Is pour les cas
suivants : D1 D2
1 - Diode D1 : Bloquée, Diode D2 : Bloquée D} m
2 — Diode D1 : Passante, Diode D2 : Bloquée I
3 —Diode D1 : Bloquée, Diode D2 : Passante ElT____ @ ____TEz
4 — Diode D1 : Passante, Diode D2 : Passante
(R | { R 1

Exercice 6 :
On considere le montage ci-contre pour lequel

R =100 kQ. e

Calculer Ig, Ic et Vce.
(Pensez a utliser le Théoreme de Thévenin)

E=20V,B =200, Vge=0,7V,Rc=1kQ et
f




